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PG86
Fabricação de dispositivos fotônicos em SiC com pulsos de
femtossegundos

CURVELO, K.1; MENDONÇA, C. R.1
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1Instituto de Física de São Carlos - USP

A produção de defeitos e guias de onda em SiC (1) é um tópico muito atual e que chama muita
atenção devido as propriedades muito similares entre o SiC e o Diamante, com a vantagem de toda uma
infraestrutura industrial e tecnológica já existente a favor do SiC. Este projeto de pesquisa de mestrado
visa, através de processamento laser com pulsos de femtosegundos, não apenas microfabricar guias de
onda em SiC, mas também a geração de defeitos centros de cor de maneira localizada e controlada, o
que ainda não foi alcançado. Tais centros de cor serão produzidos já inseridos em cavidades e guias de
ondas previamente microfabricados, de forma a auxiliar a ativação e detecção dos mesmos.
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